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摘要(译)

制造用于IPS-LCD器件的阵列基板（以及阵列基板本身）的方法防止数
据线和存储电容器之间的短路。当制造用于IPS-LCD器件的阵列基板
时，保留在双层公共线的台阶部分中的第三金属材料的残留物导致数据
线和存储电容器之间的短路。为了防止短路，从双层公共线的第一层延
伸的多个突起形成在存储电容器的两侧。多个突起在其中心部分具有四
边形孔。通过在突起的每个拐角处形成蚀刻孔并使用蚀刻孔消除残留
物，避免了存储电容器和数据线之间的短路。因此，实现了具有高分辨
率的IPS-LCD器件。
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